
V
I TM

mA
μA

VDRM

V
μA

VRRM

V
V

VAK

V
R L

Ω
μA

VAK

V
R L

Ω
mA

V D

V

3CT06

3CT06E 300 300 300 300

3CT06F 400 400 400 400

3CT06G 500 500 500 500

3CT06H 600 600 600 600

3CT08

3CT08E 300 300 300 300

3CT08F 400 400 400 400

3CT08G 500 500 500 500

3CT08H 600 600 600 600

3CT4

3CT4E 300 300 300 300

3CT4F 400 400 400 400

3CT4G 500 500 500 500

3CT4H 600 600 600 600

3CT6

3CT6E 300 300 300 300

3CT6F 400 400 400 400

3CT6G 500 500 500 500

3CT6H 600 600 600 600

3CT8

3CT8E 300 300 300 300

3CT8F 400 400 400 400

3CT8G 500 500 500 500

3CT8H 600 600 600 600

3CT12

3CT12E 300 300 300 300

3CT12F 400 400 400 400

3CT12G 500 500 500 500

3CT12H 600 600 600 600

国产单向可控硅命名、及参数对照表
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产品
型号

管脚

排列

封装

外形I T
A

VDRM

V
VRRM

V
PGM

W

极限参数 直流参数

I H
dv/dt
V/μS

I DRM I GTPG(AV)

W

V TM I RRM V GT

0.8 70.6
A 0.1 0.01 1.7 0.6

4
A

100 1-150 710 10

0.5

100 -200 7

KGA TO-92

0.8 7

100 5 7 5

KGA100 TO-920.8
A 0.1 0.01 1.7 0.8 10 10 5 7

0.1 2 4000 10 10 0.8 7 100 200-
5000 7 100 5 7 8 KAG TO-126

6
A 0.5 0.2 2.2 6000 10 10 1 7 100 200-

5000 KAG TO-220

8
A 5 0.5 1.8 16000 10 10

7

12 100 25000

8100 5 7

12000 10 10

12

2 7 100 200-
5000 7

2.5

12
A 20 0.5 2.2

TO-220

KAG TO-2207 50

7

100 40

100 KAG100 30



VDRM VRRM

V V

≥400 ≥400 TO-92

≥400 ≥400 TO-92

≥400 ≥400 TO-92

≥400 ≥400 TO-92

≥400 ≥400 1

≥400 ≥400 2

≥400 ≥400 3

≥400 ≥400 TO-220

≥400 ≥400 TO-220

≥400 ≥400 TO-220

VRRM

V IGT1 IGT2 IGT3

YTR01 ≥400 ≤10 ≤10 ≤10 MAC97--

YTR02 ≥400 ≤20 ≤20 ≤20 BT132

YTR04 ≥400 ≤30 ≤30 ≤30 BT136

YTR06 ≥400 ≤30 ≤30 ≤30 BTA06

YTR08 ≥400 ≤30 ≤30 ≤30 BT137

YTR10 ≥400 ≤30 ≤30 ≤30 BTA10

国产单向可控硅　YCR 系列　型号参数对照表

封装外型
Packing类别

微
触发
系列

IGT VTM VGT

A mA V

http://www.KKG.com.cn
可控硅在线、中国可控硅、可控硅行业资讯专业站点

V A V/μS
型号
单位

I H ITSM dt/dt
mm2 mA

芯片尺寸 IT(RMS)

YCR006 0.8×0.8 0.6 ≤0.2 ≤1.7 ≤0.8 ≤40 ≥6 ≥10

YCR008 0.9×0.9 0.8 ≤0.2 ≤1.7 ≤0.8 ≤40 ≥8 ≥10

YCR01 0.94×0.94 1 ≤0.2 ≤1.7 ≤0.8 ≤40 ≥10 ≥10

YCR015 1.3×1.3 1.5 ≤0.2 ≤1.7 ≤0.8 ≤40 ≥15 ≥10

YCR02 1.5×1.5 2 ≤0.2 ≤1.7 ≤0.8 ≤40 ≥20 ≥10

YCR05 2.1×2.1 5 ≤0.2 ≤1.7 ≤0.8 ≤40 ≥50 ≥10

强
触发
系列

YCR05M 2.1×2.1 5

YCR20 3.5×3.5 20

≤25 ≤1.7 ≤1.5 ≤20 ≥50 ≥200

YCR08 2.5×2.5 8 ≤25 ≤1.7 ≤1.5 ≤20 ≥80 ≥200

YCR12 2.9×2.9 12 ≤25 ≤1.7 ≤1.5 ≤20 ≥120 ≥200

≥5

VGT

V

≤2.2

≥200 ≥200

≥5

≥5

国产双向可控硅　YTR 系列　型号参数对照表

≤25 ≤1.7 ≤1.5 ≤20

2.9×2.9

3.2×3.2

1：TO-92L、TO-202、TO-220；　　　　2：TO-126、TO-202、TO-220；　　　　3：TO-220、TO-251、TO-252

TO-92

1

2

dt/dt
V/us

≤1.7

≤1.7

mm2

1.3×1.3

1.8×1.8

2.5×2.5

1

2

4

6 TO-220

TO-220

TO-220

1：TO-92L、TO-126、TO-220；　　　　2：TO-220、TO-252

3.5×3.5

8

10

≥5

≥5

≥5≥400

VTM

≤1.7

≤1.7

≤1.7

VDRM

≥400

≥400

≥400

≤1.7

≤2.2

≤2.2

≥400

≥400

≤2.2

ITSM

≥10

≥20

≥40

≥60

≥80

≥100

≤2.2

≤2.2

型号

单位

封装

外型

对应国

外型号
IGT (mA)

VV A
IT(RMS)

A
芯片尺寸
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